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"TENTISTÄ / (VÄLIKOKEESTA)"

Tehtäviin vastaaminen
• aloita helpoimmasta
• kirjoita riittävästi: selitä, perustele,

erottele lähtökohdat ja oletukset
• selitä kaikki symbolit, joita käytät
• vektorisuureet vektoreina

Valmistautuminen
• käsitteet, määritelmät
• ilmiöiden ymmärtäminen:

yhteydet toisiinsa ja kokonaisuudet
• laskurutiini

Tentti
• 5 / (4) tehtävää, 3 / (2) h
• tehtävät vaihtelevia:

ainakin
- 1 helppo — 1 "vaikea"
- 1 ns. teoriateht. — 2 laskuteht.
- 1 – 2 teht. laskuharjoituksista

• käsitteet on tunnettava
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